[ LD200GHZB A B T v/ NI A RN R ETRBOTRHARIDEE
MERRE BEEX(EHMIEXE)
SEMRKER  KETOURKRE., PRNAVTFRNRER. /13Ty iR AR
W R R AR - ER29EE ~ EH30FE

HMEEE a7 RA2VNT—IBED=HITHELR400Gbps:EERA
AW ZERAV=200GHz B L HE A EFRFZDOBIRFARE

J

BRAEORBEREMND DV—LL RIS DLGC BRI REE AR

RF &1/ Cw R (MSL-CPW ZEHas])

HEVERSEMRE : 5mm

EFEL7-130GHzB L H#i8RY <
p

KRS —NREREE A A
130GHz AR T HEREE (/v —)

f b3 —nNHFFCPU
ET

I 2 N /
S~ T
T =Y Sk ERE

On-chipJt f&#i
TILFJOLyY

H—\SEGA
ES—N

/ FERZOBE \
1. NiEGALEREOBEERIE. BEE
Bk, EaXMME

2. FEOHKRMNF RS S56Gbpsh s
400Gps~ [T =S b5 —ROERSY
S— O FEREE FH D 200GHz B [

3. 7x—XIl (a) HiEME130GHZzXEH
DEEL(b) H1EIE200GHz A ZE D RETE

4. JEDIEZDO—IN, D)V KISY
D—NDEEEXRETIHREKE. EH
ANYR7YTFARTL—, L—HFL—4,

@EU RO EOQS?&%’:E%FH&'I’:%EH%IZ/
It A

4 HEREOHEHNES \
1. Tt 20 —/\ERIE, EH
BENE. EEERL, EHALTA
AADER,  XTAVLRBEDER

2. BILEEICTH i~ D ER
3. 400GbpsytEENDER

\_

J

(&% 1)



	資料1 研究開発内容説明図(高知工科大学 榎波康文)
	資料2 研究開発内容説明図(香川大学 南野哲男)
	資料3 研究開発内容説明図(高知大学 佐々浩司)
	資料4 研究開発内容説明図(徳島大学 北岡教英)
	資料5 研究開発内容説明図(愛媛大学 都築伸二)
	資料6 研究開発内容説明図(愛媛大学 武岡英隆)
	資料7 研究開発内容説明図(徳島大学 松久宗英)
	資料8 研究開発内容説明図(高知工科大学 岩田誠)



